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MEMONTS DESCRIPTIVA

SARA SCLICITAR Pav=lTh Db INVEICION DIl BSPahia

POR: "MBJORAS EN ELERINTOS RECTIFICADCR..SY
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A HUKBRE DE STANDARD #LECTRICA, Sede, DCMICTILIADA EN
MaDRID, CALLE DE RalIREZ DE PRADOGNZ2,7

La presente invencibén tiene cue ver con elementos
rectificadores y en particular con agquellos capaces de
aguantar una tensibn. |

El ijeto principal de la presente invenciébn consis-

5 te, pues, en proporcicnar elementos rectificadores que.
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puedan aguantsr hasta nmés de cinco veces la tensibdn

inversa normal.

Ya es ﬁﬁy bien sabido que en el procedimientd de
fabricaciébn deleS»eleﬁentos rectificadores una lémina
de base se cuﬁre“con una capé rectificadora, compuests
de selenio, convirtiéndose éste a su estadc metélico,
hecio lo cual se emplean diversos medios ya ccnocidos
para cue los elementos réctificadores gueden capacitados

pars aguantar meyor tensién inversa. Tales me ios com-

prenden el aplicar a la super icie del selenio metédlico

bernices alisladores o agehtes oxidantes o éualquiera
otra clase de capas de barrera. Finslmente se apilica
una capa constituitiva de con.raelectrodo.

Con arreglp>a la presente invencién,-la mencionada
aplicacién de barnices aisladores o sgentes oxidantes a

la superfi-ie del selenioc metélico se abandona en favor

de la aplicacién.dé una capa de hsrrera que comprenda

un poliseleniurc de wetal orgénico, tel como un polisele-

‘niuro orgénico de cadmio o un poliséleniuro orgénico de

estalio.
Bl método preferido para la aplicacién de la capa
_ 2 ; :
de barrera consiste en reducir la superficie de la capa

de seleﬂip o un poliseleniuro de mebal orgénico medianhdec,

electrollsis coniorme se explica en nuestras solicitudes

de patente norteamericéna Glstinguidas con los ntmeros
de or.en 593.543 y o 'y ambss cedidas al concesiona-
rio de la presente solicitud, si bien puede emplearse
cualcuijer ot?o método cue y3400ﬁozcan los entendidos én

el arte ¢ue nos ocupa.

Conn el referido y otros objetos por mira, la pre-
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. sente invencidn podrd o

aprencerse claranente leyendo

e con referencisa

L.

la dezcripelédn pormencrizada gue sig:

1 ‘ al aajurto dibujo, €l cual enselz €l elewmentox rectifi-

cador en forma esquemética,

40 Pgsendo ahora al dibujo, el elemerto rectificador

j conn afreglo a la prescnte invenciédn comprende una lémina-

metélica de base (L), que porta una capa de selenio (2).
Sobie lea capa de selenic va una capa de barrera (3), for-
méndose fivalmente, sobre la capa de barrera (3), un con-

a5 traelectrode (4).

Auncue puede enplearse cualcuier »oliseleniuro orgé-

nico de netal para la cens de barvera, de preferencia

g
!

se enplearén pars el seleniuro el cadmio, estailo, plomo,

& plata, oro, cinc, cobre, latén ¥ otros metales. El1

' 50 agerte orgfnico en el scleniuvro orgi..ico e netal suede

sér cualgouier alcoanl, alderi.o, quetonc, écidé, fenol
y sus andlogos ¥ ¢n particulaf acuellos agentes orgéni-
% | cos Ccue sean soluhles'eé a;ﬁa.

' . Los elementos rectiiicaderes rue se coiten de una

fnico Je wetal con

Q\

y_.

55 cena de barie & de pclizeleniuro or

o
<

arrcrlo a.le presente invencibn, agusar t an haste més de
100 wvoltios cde corriente alicrrs en la direccidn invercsa.

-

Ath:e los priscivnios en que se ftunda la prezente

nvencidn los helios expliczco con reierencla « uneé rea=-

60 ‘ lizselbn concrets, ce entiende (e esta realizooibn no

raeivindicaciones,

& una golieltud de Patente

- 65 f()r{uTa e en Los mstados tmidcs del Norte de Américg el

1
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17 de Julio de 1945, se alade cor el 112,605,616 vy se

acoge, Jor lo tahto, 2 log beneficios cue otorgan los

convernios internscicnales vigenies.

. e e m e e e e e HOT A= = === == - - m
Loe puntos de invenciédn pronia ¥y nuevs cue se

prezentan para que sean objeto de esta Patente de Veinte

Aiice son log siguientes:

1, - En un elerento rectificador de contacto

i

ean,
upg lénire metédlics = torej una capa de selenio sobre
dicihha 1énina de base; una caose de harvera, sue compreh—
da un seleniuro orgénico de wetcl, -ohre ilcha capa de

lenioy ¥y 1 contraelectredo sobre dicha capa de barrera.
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2. - BEn - elemento rectificador de ortacto seco,

una lémins metdlica de baze; una capa de selenio scbre

jeN

iche lémira de brsej una cspa de barrera, cue corprenda

™

un seleniuro orgénico de cadiilo, sobre dicuaa cape de

selenioy vy un contrselectrodo cobre dicha cepe de barrera.
3. - En un elemento rectiiicador de coutacto seco,

una lémina metdli & de base; ura cepa de selenio sobre

dicha lémina Jde "a-ej; una capa de barréers Gue comprenca

un seleniiro orgdnico de estaio, sonre dicaa capa de scw-

e gl i@ cana de harrvers,

de harrera compPrends un

tenge un agente ovgénico

de los aleonoles, gldehidos, cuetonas, dcidos ¥ fencles,

5. = Meiorar en elemertos re Liilcadores.
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Tal ¥ CCo se hg descrife en lg Memoris

EPresentzdo epn los dibujos cue ge gColipeiian y o los
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